FOTODIODA
FG2

Fotodioda germanowa jest stosowana do przetwarzania
sygnaléw $§wietlnych na przebiegi elektryczne. Jest ona
przeznaczona do pracy w fotoelektrycznych ukladach re-
gulacyjnych i przelacznikowych, w ukladach kontrolnych
i zabezpieczajgcych.

W czolowej czesci obudowy fotodiody znajduje sie so-
czewka skupiajaca b, ktéra stanowi okienko dla promie-
niowania zewnetrznego. Elektrode A (oznaczong czerwo-
ng kropka na obudowie) nalezy laczyé z ujemnym biegu-
nem zro6dla zasilania.

Obudowa szklana nietypowa

DANE TECHNICZNE

Dopuszezalne wartosci parametrow eksploatacyinych

Napiecie wsteczne Ur 30V
Fotoprad Ip 1,56 mA
Moc strat;

tamp = 208 K (25°C) P 50 mW
Temperatura zlgcza t; 348 K (75°C)
Natezenie o§wietlenia E 2000 1x

Zakres temperatury
skladowania tstg

Parametry statyczne; tomp = 298 K (25°C)

min. typ. maks.

Fotoprad Ip

przy E = 1000 1x;

UR =10V

temp. zZrodla Swiatta

T =2854 K " 45 92 — pA
Prad wsteczny Ig

przy E =0 1x; .

Ur=30V — 34 30 pA

38 Elementy pélprzewodnikowe

233...348 K (—40...+75°C)
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SWW 1156-191

min. typ. maks,

E=01x; Us=10V - 1,8 10 pA

E=01x; Us=10V;
tamp = 328 K (55°C) — 15 180 pA
Czuto§é fotodiody S
przy E = 1000 1x;
Ug=10V
temp. Zrodla §wiatta
T = 2854 K 35 92 — nA/lx
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Charakterystyka czulo§ci spektralnej
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Charakterystyka czulo$ci
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Charakterystyki pradowo-napigciowe Ir = f(Ur)
Ip= f(UR>
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Zaleznoéé fotopradu od natezenia o$wietlenia
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Zalezno§é fotopradu od natezenia ofwietlenia

L| F62
[
240
| Up=5V
200 tamb A
+59°C
*40°0
160 A—t
/ (-]
/////, g +25& ¢
0,
120 AL AT
s
-40°C
V7 Zoaes
40 /A 7 Z ~
L~ /
P!
0
500 1000 1500 2000 F[ix]

Zalezno&é fotopradu od natezenia o§wietlenia
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Charakterystyki temperaturowe Ir = f(tamo)
i Ip = f(tamb) i Ip = f(tamb)

Charakterystyki temperaturowe Ig = f(tams)
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Charakterystyka pojemnosci Cr =f (1/ YUz [V] )
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CEMI

NAUKOWO-PRODUKCYJNE
CENTRUM POLPRZEWODNIKOW

ul, Komarowa 5
02-675 Warszawa
Telefon: 43 14 31 -39
Teleks: 813 219
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. BIURO ZBYTU SPRZETU
TELERADIOTECHNICZNEGO

ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
Telefony: 2894 11; 2864 74
Teleks: 813435




